
CИСТЕМАМЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ДИСКРЕТНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ СТБ ИСО 9001-2001

1623РТ2А,Б ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА
ПЗУ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОДНОКРАТНОГО ПРОГРАМИРОВАНИЯ

бКО.347.630-02ТУ
Информационная ёмкость 65536 бит
Организация 8192 х 8 бит
Зарубежный аналог НМ6664
Изготавливается в корпусе 4119.28-6
Предназначена для применения в
аппаратуре специального назначения.
Категория качества ВП.

Номер
вывода Назначение Номер

вывода Назначение

01 - 15 Выход информационный D3
02 Вход адреса А12 16 Выход информационный D4
03 Вход адреса А7 17 Выход информационный D5
04 Вход адреса А6 18 Выход информационный D6
05 Вход адреса А5 19 Выход информационный D7
06 Вход адреса А4 20 Вход выбора микросхем CS
07 Вход адреса А3 21 Вход адреса А10
08 Вход адреса А2 22 Вход разрешения выхода Е0
09 Вход адреса А1 23 Вход адреса А11
10 Вход адреса А0 24 Вход адреса А9
11 Выход информационный D0 25 Вход адреса А8
12 Выход информационный D1 26 Вход разрешения выхода Е0

13 Выход информационный D2 27 Вход разрешения програмирования кристал-
ла EPR

14 Общий вывод OV 28 Вывод питания от источника напряжения U

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Tокр.ср.=25°C )

Паpаметpы Обозна-
чение

Ед. из-
меp

Режимы измеpения Min Max

Выходное напряжение низкого
уровня

UOL В Ucc=5B±10%   IОL=3,2мА - 0,4

Выходное напряжение высокого
уровня

UOH B Ucc=5B±10%
IОH= /-0,8/мА
IОH=/-2/мА

Ucc-0,4
2,4

-
-

Ток утечки низкого уровня на входе ILIL мкА Ucc=5B±10% UIL=0 - /-2/
Ток утечки высокого уровня на
входе ILIH мкА Ucc=5B±10% UIH= Ucc - 2

Ток утечки низкого уровня на выхо-
де ILOL мкА Ucc=5B±10% UIL=0,8 В UOI=0 В

UIH= Ucc –0,8 B - /-5/

Ток утечки высокого уровня на
выходе ILOН мкА Ucc=5B±10% UIL=0,8 В UOI= Ucc

UIH= Ucc –0,8 B - 5

Ток потребления в режиме хране-
ния ICCS мкА Ucc=5B±10% UIL=0 В UIH= Ucc - 40

Динамический ток потребления ICCО мА Ucc=5B±10% f=2МГц - 50
Коэффициент программируемости NPR

0,6 -

Выходная ёмкость СО пФ Ucc=5B±10% - 9
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